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2.1.2 Kanten- und Oberflächenemitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 Grundlagen des Halbleiterscheibenlasers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2.1 Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2.2 Kuznetsov-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3 Modenkopplung von Halbleiterlasern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.3.1 Theorie der Modenkopplung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.3.2 Aufbau und Funktionsweise von sättigbaren Absorbern . . . . . . . 26

2.4 Frequenzverdopplung in optisch nichtlinearen Kristallen . . . . . . . . . . . 28

2.4.1 Theorie der Frequenzverdopplung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.4.2 Kritische Phasenanpassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.4.3 Frequenzkonversion von Gaußschen Strahlen . . . . . . . . . . . . . 31

3 Halbleiterscheibenlaser im Dauerstrichbetrieb 35

3.1 Experimenteller Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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6.1 Einfangeffizienz der Ladungsträger in die Quantenfilme . . . . . . . . . . . . 92

6.1.1 Bestimmung der Einfangeffizienz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
6.1.2 Berechnung der freien Weglänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

6.2 Inhomogene Pumpverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
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